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Blocos funcionais

Conversor CA/CC
— Regulacao tensao / corrente CC

— Filtragem lado CA — comp. harmdnicos sincronos ¢/ a rede

— comp. de radio frequiéncia
— Filtragem lado CC — nivel de ondulagao compativel

Inversor

— Geracao de tensao/corrente em A.F.
— Ignicao de lampada (aquecimento de filamentos + alta tensao)

— Estabilizacao da corrente na lampada
— Protecao da lampada e da rede
Tipos: — nhao ressonante
— ressonante



Conv. CA/CC - Filtragem

— PASSIVA
- Filtro C
- Filtro LC
- Filtro LCC
- Filtro LC paralelo lado CA
- Valley-fill
- Filtro C realimentado pelo inversor

— ATIVA
- Conversor PFC tipo “boost”



Conv. CA/CC - Filtro capacitivo
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Filtro capacitivo — lado CA
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Conv. CA/CC - Filtro indutivo-capacitivo
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Filtro indu’givo—capacitivo
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Vep - Valor eficaz da tensao CA (V)
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Al - Ondulacao de corrente pico a pico (A)

®ege - Frequéncia angular da rede (rad/s)



Filtro indutivo-capacitivo — lado CA
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Filtro indutivo-capacitivo — cor. descontinua
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Conv. CA/CC - Filtro LCC
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Filtro LCC — Curva FV (Ipe/l. o)
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Filtro LCC— Curva FP (Ip/l. o)
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Filtro LCC— Curva AV (I5:/1. o)
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Conv. CA/CC - Filtro LC Paralelo

Lr e Cr formam circuito ressonante

paralelo sintonizado no terceiro
harmonico da rede
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Regras de projeto para o filtro dados:
- poténcia de saida P
- tensao de entrada V.,
- ondulagao de tensao AV,

Carga - resistiva



Projeto do Filtro LC Paralelo

Indutor de filbbo CA
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Conv. CA/CC c/ Valley Fill

C1 e C2 sao carregados em série e descarregam-se em paralelo pela carga
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Filtro Valley Fill ¢/ Carga Resistiva
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Filtro c/ realimentagcao do inversor
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Conv. CA/CC c/ Filtro Ativo

Topologias de conversores para PFC (corregao ativa de fator de poténcia)
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PFC com conversor Boost
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Principio de controle

Overcurrent Overvoltage
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PFC com conversor Boost
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Interferéncia de radio — frequéncia (RFI)

Sinais de corrente ou campo elétrico de radio freqliéncia (150 kHz <f< 30 MHz)
que circulam do reator para a rede.

Carcaca
F O——Y Y'Y .
L ~
1 MEDICAO
Rede
CA Reator 3
R R, C; C, —rede artificial p/ medigao
L L, L, — filtros para que os sinais de
No——™ T 1 RFI circulem somente pela
Ci G2 rede de medigao
GND¢ 4 .

Niveis estabelecidos em normas:

Correntes parasitas circulando em R, e R, devem provocar quedas de tensao
inferiores a 500 pV ( 54 dB/pV)
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Tipos de RFI

Carcacga

Correntes parasitas assimétricas
que produzem tensdes de modo
comum na rede de medic¢ao.

Causa: Acoplamento capacitivo entre a
carcaca (aterrada) do reator e o
encapsulamento (ou dissipador de
calor) do transistor submetida a dV/dt
elevado devido ao processo de
chaveamento.

Correntes parasitas simétricas que
produzem tensdes de modo

diferencial na rede de medic¢ao.

Causa:Componentes na freqliéncia
de operagao do reator que
circulam por capacitancias
parasitas de semicondutores e
elementos passivos.



Filtros para RFI
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Filtro de modo diferencial para
eliminar correntes parasitas
simétricas.

L.L, - indutores desacoplados
Cy -capacitor supressor cf
baixa indutancia.

Filtro de modo comum para
eliminar correntes parasitas
assimétricas.

L. - indutores acoplados
C, - capacitor supressor de

alta tensao e baixa
indutancia.




Filtro completo p/ RFI
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Indutor do filtro de modo comum
Lc = 0 para correntes simétricas

Lc # 0 para correntes assimétricas




